
Спосіб включає розміщення початкового стрижня в камері вирощування, вакуумування камери 
вирощування, розплавлення початкового стрижня і дозовану подачу легуючого елементу соплом 
до зони розплаву. В процесі вакуумування проводять додаткове осушування камери вирощування і 
технологічного оснащення, а дозовану подачу здійснюють в центр зони розплаву з відстані, рівної 
1,1-1,5 радіусу вирощуваного монокристала. 

 


